
ディスクリート半導体の製品開発エンジニア

⼤⼿半導体メーカーでの募集です。 商品企画・商品開発（技術系）のご経験のある⽅…

募集職種

⼈材紹介会社
株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採⽤企業名
⼤⼿半導体メーカー  

求⼈ID
1467580  

業種
電気・電⼦・半導体  

雇⽤形態
正社員  

勤務地
福岡県

給与
450万円 ~ 1000万円

勤務時間
08:30 〜 17:15

休⽇・休暇
【有給休暇】初年度 18⽇ 1か⽉⽬から 【休⽇】完全週休⼆⽇制 ⼟ ⽇ 祝⽇ 夏季休暇 年末年始 慶弔休暇、災害休暇など
※…

更新⽇
2024年04⽉26⽇ 06:00

応募必要条件

キャリアレベル
中途経験者レベル  

英語レベル
⽇常会話レベル  

⽇本語レベル
ネイティブ  

最終学歴
⼤学卒： 学⼠号  

現在のビザ
⽇本での就労許可が必要です  

募集要項

【求⼈No NJB2071705】
■業務内容
ディスクリート半導体（パワーMOSFET、IGBT等、⼩信号デバイス、アイソレーションデバイス・半導体リレー）に関す
る、
・デバイス設計・シミュレーション（TCAD）
・試作・性能評価・解析
・量産⽴上業務

対象デバイスは次のとおり
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https://www.careercross.com/company/detail-184450


 （１）IGBT、ダイオード、パワーモジュール（兵庫県揖保郡太⼦町／⽯川県能美市）
 （２）アイソレーションデバイス・半導体リレー（福岡県豊前市）
 （３）パワーMOSFET（⽯川県能美市）
 （４）⼩信号デバイス。特にMOSFET（兵庫県揖保郡太⼦町） 
 （５）⼩信号デバイス。特に汎⽤⼩型IC（神奈川県川崎市） ※（）内は想定勤務地

スキル・資格

【必須】 ・デバイス設計／プロセス技術／⽣産技術／歩留改善／パッケージ技術／材料開発／品質保証／評価・解析／製
品テストいずれかの経験がある⽅ 【尚可】 ・ディスクリート半導体デバイス開発業務の経験のある⽅ ・以下のディスク
リート半導体デバイス開発業務の経験のある⽅  （１）IGBT、ダイオード、パワーモジュール  （２）アイソレーション
デバイス・半導体リレー  （３）パワーMOSFET  （４）⼩信号デバイス。特にMOSFET  （５）⼩信号デバイス。特に
汎⽤⼩型IC ・半導体デバイスに関する知識をお持ちの⽅ ・TCADシミュレーションに関する知識をお持ちの⽅ ※上記、必
須・尚可要件はスタッフ〜課⻑クラス共通の要件となります。

会社説明

ご紹介時にご案内いたします
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